DIODE-PENTHODE HF, MF ou BF 3 pente variable. EAF 4]

Vf— 6,3 V. If=10,2 A.
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‘ Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode utilisée :
/ comme amplificatrice H.F. et M.F.
/ 0 Va = Vb — 250 v
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58y Rz, Sean comme amplificatrice B.F. avec couplage 3 résistances.
w2t L e 2) Vb=250V; Ra=02MQ; Rg=0,8MQ; Rk—1,600Q
//’ fl’ —VYR () la 1g2 Vo dtot (%) pour]|dtot (%) pour|dtot (%) pour
N 4 1000 V) (mA) | (mA) | Vi |Vo= 3 VeffVo =75 Veff|Vo—10Veff
i Fadis 0 | 086|028 | 105 | 0,95 1,5 2.7
AN A Py E 5 0,68 | 0,22 33 1 1,6 3,5
/ s P% 10 0,56 | 0,18 21 1,1 1,8 3,9
A LT AT 18 0,39 | 012 | 12,5| 1,25 2 5,0
(LA A N ien 100 25 | 0,24 | 0,08 8 1,8 2,8 7.5
\ < b) Vb=250V; Ra=0,1MQ; Rg,—0,4MQ; Rk= 9000
/ N N —Vr () la Ig2 Vo - |dtot (%) pourdtot (%) pour dtot (%) pour
v N - ) (mA) (mA) Vi [Vo= 3VeffiVo = 5 VeffVo=10 Veff
: TN \ 0 | 157 | 050 | 85 | 0,9 1,3 2,5
1 5 1,18 | 0,37 29 1,05 1,6 3,5
N 10 0,91 0,28 16,5 1,25 2,2 4,1
N : 18 0,60 | 0,18 9,5 1,6 2,8 5,5
N 25 0,36 | 0,12 6 2,5 4,1 9
| N 113
3 Caractéristiques d'utilisation en triode.
*80 Yy (V) -30 -20 -10 0
Vb — 250 V; Ra = 0,1 MQ; Rk = 900 Q
—VR (D) la Yo dtot (%) pour|dtot (%) pour|dtot (%) pour
‘f v (mA) Vi Vo = 3 Veff Vo = 5 Veff|Vo — 10 Veff
[ 0 1,96 15,5 1,4 2 5,2
3 %] 5 1,4 8 1 1,7 3.8
(S 10 1,1 6 0,9 1,4 3
18 0,75 4,5 1,2 1,6 3,3
Y 25 | 0,45 3,3 1,6 2,2 5,2
(1) VR : tension de réglage de gl.




